BAB 1
PENDAHULUAN

I;l.#atar Belskang
? Berdasar pada sifat konduktifitas listriknya =zat
padaé digolongkan menjadi tiga yaitu: konduktor, isolator

dan éemikonduktor.
| % Ronduktor merupakan bahaﬁ vang secara praktis tidak
térdépat pita terlafang didalamnya atau dengan kata lain
pitaivalensi dan pita konduksi saling tindih, sehingga
elekgron sebagai pepbawa mustan listrik, dalam pita
kond&ksi sangat mundah digerakan oleh medan luar. Sedangkan
isolétor adalah suaatu 'bahan vang neEmpuUnyal sifat
penggantar listrik buruk. - Hal ini di sebabkan bahan 1ini
ménp&nyai pita teriarang vang cukup besaf, oleh karena
itu ﬂak ada pembawa 1istrik yvang tersedia. Sedangkan suain
bahaé yvang sifat hantar listriknya diantara Iisolator dan
kqnd&ktor disebut semikonduktor. Dalam semnikonduktor,
1eba€‘ pita terlarang relatif kecil (7leV ), sehingga
dipeflukan energi relatif kecil untuk mémbawa elektron

dari;pita valensi ke pita konduksi.
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é Semenjak diketemukanya transistor oleh Wiliam
Shocley, John Barden dan W.H.Barthain pada th 1948, ilmn
pengétahuan dan teknologi semikonduktor berkembang cukup
pesaé. Hal ini terbukti setiab peralatan elektronika pada
saat; ini menggunakan semi konduktor sebagai piranti
d#saﬁnya. ‘

gSifat unik pada semikonduktor‘yang tak dipunyai oleh
lqgaé {konduktoxr) daﬁ isolator, bahwasanya penghantaran
listrik tak hanya dilakukan oleh elektron saja akan tetapi
1uban? Jjuga berperan p¢nting. Dari hasil eksperimen yang
telah?dilakakan nenunjukan bahwa ‘konduktifitas listrik

semikbnduktor naik dengan naiknya suhn.

1.2.P§runusan Masalah

%Besar arus dioda pada suhu tertentn dijelaékan
nelalgi karakteristik volt-amper dioda pada suhu tertentu.
Untuk?menentukan karakteristik volt-amper dioda pada suhu
terte?tu dilakukan pengukuran arus dan tegangan. Hasil
pengu%uran digunakan untuk nenentukan besar konsentrasi

intrinsik (ni) dioda pada suhu tertentu.

I.3.Bétasau Masalah
‘Dalam penelitian ini di gunakan dioda Silikon tipe
IN54U; IN4OD1, ING6AOS dan dioda Germanium tipe OAS0, 0ASO,

151555 sebagai bahan semikondnktornya sedang karakteristik
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v@lt%amper vang dipelajari hanya pada bias maju mulai dari
tegaﬁgan ambang hingga tegangan jenuh pada suhn 30°C

hingga 90°C.

I.4.fujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

éa. Menentukan distribusi pembawa muatan bahan.
semikonduktor karena pengaruh suohu khususnya
untuk dioda S5ilikon IN540, IN4001, INGADS5 dan
dioda Germanium OAS0, OAB8O0 dan IS1555.

éb. Mengetahni karakteristik semikonduktor khususnya
dioda Silikon IN540, IN400l1l, INBAO5 dan dioda
Germanium OAS0, OABO, IS1555 karens pengaruh
kenaikan suhu. |

E. Menentukan konstanta jenis bahan semikonduktor
(C) dioda Silikon IN540; IN4001, INBAOS dan
dioda Gernéniun 0A90, O0ABD, IS1555

ﬁ. Menentukan arus balik Jepuh dioda Silikon
IN540, IN4001, INBAODS dan;dioda Germanium OAS0,

0AB0, IS1555 pada bebagai suhu.

I.5;ﬁanfaat
| . Penelitian ini bermanfaat untuk lebih memahami :

. a. karakteristik volt-amper 'dioda $Silikon IN540,
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IN4GD1, INBAOS dan dioda Germanium OAS0, O0AS6O,

I51555 pada bebagai suhu.

b. Penghantaran arus dalam suatu semikonduktor.

I.86 ?Sistimatika Penulisan

:Secara garis besar penulisan tugas akhir ini terdiri
d#riﬁS bagian utama dengan rincian sebagai berikut:

éBab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi latar
belaéang, perumusan masalsah, batasan masalah, tujuan,
nanf;at serta sistimatika penulisan dalam tugas akhir
ini..

?ab keduna, mengursikan teori-teori vyang nenunjang
sekafigus merupakan bahan acuan teoritik penelitian yang
dillakukan. Pada bab ini di kemukakan tentang kenaikan
arus balik Jenuh semi konduktor yang disebabkan kenaikan
suhu %emi konduktor tersebut dan mengakibatksn naiknya
konseﬁtrasi penbawa huatan pada semikonduktor.

éab ketiga, berisi metode penelitian membahas tentang
pelak%anaan penelitian, alat dan bahan vyang diperlukan
prinsip kerja rangkaian peralatan serta snalisa data yang
diper;leh.

gab keempat, berisi hasil pengamatan dan perhitungan
serta:penbahasan hasil vyang diperoleh dari penelitian.

Sedangkan data penelitisn s=elengkapnya terlampir di

halamﬁn lampiran pada bagian belzkang.
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Sedaagkan data penélitian selengkapnya terlampir di
halaéan lampiran pada bagian belakang.

iBab ke lima, ‘yaitu penutup berisi kesimpulan
peneiitian dan beberapa saran vang kiranya perin

dikeénkakan untuk kelanjutan penelitian ini.






